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LB1231 Информация о продукте




	
	
Featues

High-voltage (VCEO≥ 50V), large-current (ICmax = 500 mA) drive

LB1231 • Drivable by TTL, MOS output

LB1232 • Contains base current limiting resistors,Zener diodes for level shift

          • Direct drivable by 24V P MOS

LB1233 • Contains base current limiting resistors.

          • Direct drivable by TTL, CMOS output.

LB1234 • Contains base current limiting resistors.

          • Direct drivable by CMOS, PMOS output.

         












   








	Аналогичный номер детали - LB1231



	
	производитель	номер детали	датащи	подробное описание детали
	

Sanyo Semicon Device	
LB1233M
	


51Kb / 3P	   LB1233M

	
LB1235
	


66Kb / 2P	   High-Voltage, High-Current Darlington Driver?

	

Dc Components	
LB123D
	


220Kb / 1P	   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

	
LB123T
	


190Kb / 1P	   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

	

Weitron Technology	
LB123T
	


328Kb / 4P	   NPN Epitaxial Planar Transistors
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	производитель	номер детали	датащи	подробное описание детали
	

Rohm	
BA12001B
	


58Kb / 6P	   High voltage, high current Darlington transistor array

	

Texas Instruments	
ULN2003AI
	


303Kb / 14P	[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY

	

Motorola, Inc	
MCT1413B
	


52Kb / 4P	   High Voltage, High Current Darlington Transistor Array

	

Rohm	
BA12003BF-E2
	


115Kb / 7P	   High voltage, high current Darlington transistor array

	
BA12001B
	


115Kb / 7P	   High voltage, high current Darlington transistor array

	

Texas Instruments	
ULN2001A
	


657Kb / 22P	[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY

	
UCD2003B
	


1Mb / 24P	[Old version datasheet]   High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array

	
ULN2804A
	


121Kb / 7P	[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY

	

Unisonic Technologies	
ULN2003R
	


186Kb / 7P	   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY

	

Texas Instruments	
ULQ2003A-Q1
	


235Kb / 11P	[Old version datasheet]   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
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О Sanyo Semicon Device





	
	
Sanyo Semiconductor Device Corporation, или Sanyo Semicon Device, была дочерней компанией Sanyo Electric Co., Ltd., японской компании по электронике. Устройство Sanyo Semicon было производителем полупроводниковых устройств, включая диоды, транзисторы и другие компоненты для потребительской электроники, автомобильной и промышленной применения. Компания была основана в 1970 году и была штаб -квартира в Осаке, Япония.



Устройство Sanyo Semicon было известно своими высококачественными продуктами и приверженностью удовлетворению потребностей своих клиентов. Компания уделяла особое внимание исследованиям и разработкам и участвовала в разработке новых технологий и продуктов для полупроводниковой промышленности. Продукты Sanyo Semicon Device широко использовались в различных приложениях и помогали поддержать рост электроники.



В 2010 году Sanyo Electric была приобретена Panasonic Corporation, ведущей мировой компанией по электронике. В результате устройство Sanyo Semicon стало дочерней компанией Panasonic и было интегрировано в свой полупроводник. Это приобретение позволило Panasonic расширить свой портфель продуктов и предложения на рынке полупроводников и еще больше укрепить свои позиции в электронике.


*Эта информация предназначена только для общих информационных целей, мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные вышеуказанной информацией.
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